






































专利名称(译) 发光元件，显示装置和电子设备

公开(公告)号 US20200020886A1 公开(公告)日 2020-01-16

申请号 US16/497128 申请日 2018-02-13

申请(专利权)人(译) 索尼半导体解决方案公司

当前申请(专利权)人(译) 索尼半导体解决方案公司

[标]发明人 ISHII YOSHIYUKI

发明人 ISHII, YOSHIYUKI

IPC分类号 H01L51/52 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/5275 H01L27/3244 H01L51/5256 G09F9/30 H01L27/322 H01L27/3246 H01L2251/5315 
H05B33/04 H05B33/12 H05B33/22

优先权 2017071547 2017-03-31 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了具有提高的光提取效率的发光元件和相应的显示装置。 在一个示
例中，发光元件包括第一电极，该第一电极的两侧设置有第一构件，以
形成以第一电极为底部的凹陷结构。 沿着凹陷结构在第一电极和第一构
件上设置有机发光层，并且在有机发光层上设置第二电极。 具有比第一
构件更高的折射率的第二构件被布置在第二电极上，以嵌入凹陷结构。 
在第二电极和第二构件之间，层压体阻挡层由具有不同折射率并且在整
个层压体中具有第二电极的折射率和第二构件的折射率之间的折射率的
层形成。
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